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Pa tentanspriiche 



/IJTrocknungsanlago fur s taubhal t ige , explosions- 
v — - fahige Schuttgiiter mit einer das Schiittgut durch 

einen Trocknungsofen hindurchfordernden Forderein- 

richtung, 

dadurch gekennzeichnet , 

- dafl der Trocknungsofen einen Warmegenerator in 
Form einer Hochfrequenzheizung aufwoist 

und 

- die Fordereinrichtung das zu trocknende Schuttgut 
durch 4 ein Mikrowellenf eld fiihrt. 

Z. Trocknungaanlaga nach Anspruch 1, 

dadurch gekennzeichnet , dafl die Frequenz des nodulier- 
baren Mikrowellenf aides den molekularen Aufbau dea zu 
trocknenden SchUttgutaa bzw. Teilen desselben angapafit 
1st. 

3. Trocknungaanlaga nach den Anapriichen 1 oder 2 t 

dadurch gekennzeichnet, dafl die Fordereinrichtung daa zu 
trocknende SchUttgut ait unt ersch iedlichen Forderge- 
schwindigkeiten durch das Mikrowellenf eld fUhrt. 

h. Trocknungaanlaga nach einen oder aiehreren der vorausgehen- 
den Anspriiche 1 bis 3, 

dadurch gekennzeichnet 9 dafl der Trocknungsofen nit einer 
Vakuunanlage auagerUstet ist> die den Trocknungsprozefl 
bei atnoaphiiriachen Unterdruck atattfindtn laflt. 

5. Trocknungaanlaga nach einen oder nehreren der ▼orausgehen- 
den Anspriiche 1 bia k 9 

dadurch gekennzeichnet, dafl der Trocknungsofen einen nit 
unterschiedlichen Gasen auf f tillbaren Trocknungaraun auf- 
w#ist t d#r Trocknungaproitfl in chenlsch verschleden- 

artigen Atnosph&ren atattfindtn IMBt » 
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Die Erfindung betrifft eine Trocknungsanlage flir staub- 
haltige, explosionsfahige Schiittgliter mit einer das 
Schlittajut durch einen Trocknungsofen hindur chf ordornden 
Fordereinrichtung, 

Bel den bekannten Trocknungaanlagen der mannjtfachsten 
Arten JTUr staubhaltige, explosions fahige Schiittguter mit 
Trocknungabfen treten vor alien Ding en xwei nachteilige 
Probleme auf • Bel der Bevegung des zu trocknenden Schtitt- 
gutea durch den Tro cknungsofen oder durch das Hind urchlei- 
ten der Heizgase entsteht elne Staubentwicklung, die zur 
Versaidung von geeundhe it lichen Gafahron wieder eine Ent- 
ataubungaeinrichtung erforderlich «acht. Die zweite Gefeh- 
renquelle besteht darin, daB bei- der notwendigarwaiae er- 
hohten Tro cknungs tempera tur die Explos ionsgef ahr bei explo- 
aionaffthigan Stauban zuniut. Diese Gafahr versucht man ge- 
leajentllch dadurch zu baaaitigan, dafi durch den Tro cknungs - 
raua Inartgaaa hindurchgefUhrt verden, was wiederum einen 
sus&tzlichen fiauaufvand darstellt. 

Der Erfindung liegt die lufgaba mgrunda, diese Nachteile zu 
▼ermeiden und eins ainfach aufgebauta Trocknungaanlaga vorzu- 
achlagan, bei valchar die Probleme der Staubantwicklung und 
der Entziindungsajef ahr Tollkomsan beseitigt »ind. 

Die LOaung dleser Aufgaba besteht arfindungagasKC darin, dafl 
der Trocknungaofan einen V&rntganara tor in Form einer Hoch- 
graquansbaizung aufvaiat und daB die Fbrdarainrichtung das 
zu trocknende Schiittgut durch ein Mikrowellsnf eld fiihrt. 

Zweckm&Blff 1st die Frequens des modulierbsren Mikrowallan- 
faldaa dem molekularen Auf bau des zu trocknenden Schiittgutes 
bzw. Teilen desselben angapaBt, 

Vortailhaft fiihrt die FiJrdarainrichtung das zu trocknende 
Schtittffut mit unterschiedllchen Ftirdargaachwindigkaitan durch 
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das Nikrowellenfeld» 

Bei einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung kann der 
Trocknungsofen nit einer Vakuumanlage ausgertlstet aein, 
die den Trocknungsprozefl bei atmosphMrischem Unterdruck 
atattfindan lMfit. 

Der Trocknungsofen kann aber auch einen nit untartchiedlichen 
Gaaen auffiillbaren Trocknungsraum aufweioen , der den Tro cknungo- 
prozeO in chemiach verachiedenartigen Atuoapbttren etattflnden 
lfiflt. 

Bei der oben beachri e ben en arfindungsgenttfien Trocknungaanlage 
wird also daa zu trocknende Schiittgut nit Hllfe bellebigar 
Fdrdereinrichtungen vie Band, Rinne, Schlittalroat, Scblepp- 
kette usw t nit einer gawiinichten Durchaatrleifltung durcb eln 
Mikrowellenfeld gefUhrt, daa in a einer Geonetrie dleaer §;e- 
vUnachten Durcheatzlaistung angtpaBt iat. 

Da die Frequenz dea Mikrowellenf eldea verMnderbar iat, kann 
ein unteracbiedlicber nolekularer Aufbau dea Trocktngutaa 
oder von Tellen deaaelben d«u»ek btrUckaichtigt werden. 

Veitere Module tionambglichkei ten trgtbtn aich dadurch, daB 
alch die Durchlaufgaachwindigkiit dea ScbUt tgntea verMndern 

l&flt. 

Daa Mikrowellenfeld 1KB t beatinnte MoMciilgruppen dea Schutt- 
gutta in a einer aigantn Frequenz achvingtn , wodurch V&rne 
entatebt, die daa freie und teilweiae daa gebondtnt Vaaeer 
in Schiitteut verdant pf en lalBt • £a entateben dabel keinerlel 
Varwirbalungtn und aonit keinerlel Stfiube, so daB Exploelonen 
dttrcb Staubantrtindtuig auageachlosaan aind. Der entatebende 
Vaeaerdanpf kann durcb eln ninlnalea Druckgafftlla abgafUfart 
warden* 
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